








































专利名称(译) 有机发光二极管显示器

公开(公告)号 US20190273220A1 公开(公告)日 2019-09-05

申请号 US16/417386 申请日 2019-05-20

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM DONG CHAN
KIM WON JONG
KIM EUNG DO
LEE JI HYE
IM DA HEA
YIM SANG HOON
CHO YOON HYEUNG
HAN WON SUK

发明人 KIM, DONG CHAN
KIM, WON JONG
KIM, EUNG DO
LEE, JI HYE
IM, DA HEA
YIM, SANG HOON
CHO, YOON HYEUNG
HAN, WON SUK

IPC分类号 H01L51/52 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5253 H01L51/5275 H01L27/3244

优先权 1020150063363 2015-05-06 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有机发光二极管显示器，包括：基板;基板上的有机发光元件;所述有
机发光元件上的覆盖层包括由折射率等于或大于约1.7且等于或小于约6.0
的无机材料形成的高折射层，其中所述无机材料至少包括一种选自CuI，
碘化铊（TlI），AgI，CdI 2 ，HgI 2 ，SnI 2 ，PbI 2 ，BiI a ，ZnI 2 ，
MnI 2 ，FeI 2 ，CoI 2 ，NiI 2 ，碘化铝（AlI 3 ），碘化钍（IV）（ThI 
4 ），三碘化铀（UI 3 ），MgS，MgSe，MgTe，CaS，CaSe，
CaTe，SrS，SrSe，SrTe，BaS，BaSe，BaTe，SnS，PbS，CdS，
CaS，ZnS，ZnTe，PbTe，CdTe，SnSe， PbSe，CdSe，CuO，Cu 
2 O，WO 3 ，MoO 3 ，SnO 2 ，Nb 2 O 5 ，Ag 2 O，CdO，CoO，Pr 
2 O 3 ， Bi 2 O 3 ，Fe 2 O 3 ，AlAs，GaAs，InAs，GaP，InP，
AlP， AlSb，Ga Sb和InSb。
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